
ハイサイド/ローサイド・ドライバ、120Vブート、
ピーク・シンク/ソース電流4A、高周波動作

特　長
●	独立入力のハイサイド/ローサイド構成によって2つ
のNチャネルMOSFETを駆動

●	最大ブート電圧：120V	DC
●	4Aシンク、4Aソース出力電流
●	0.9Wのプルアップおよびプルダウン抵抗	
●	入力ピンは電源電圧範囲に依存せず–10V～20Vを
入力可能

●	TTLまたは擬似CMOS互換入力モデル
●	VDD動作範囲：8V～17V（絶対最大定格20V）
●	立ち上がり時間7.2ns、立ち下がり時間5.5ns
	 （1000pF負荷時）
●	高速伝搬遅延時間（標準18ns）
●	2nsの遅延マッチング
●	ハイサイドおよびローサイド・ドライバに対して対
称的な低電圧誤動作防止機能	

●	すべての業界標準パッケージを用意（SOIC-8、
PowerPAD™	SOIC-8、4mm	× 4mm	SON-8、およ
び4mm	× 4mm	SON-10）

●	–40～140°Cで仕様を規定

アプリケーション
●	テレコム、データコム、および業務用電源
●	ハーフブリッジおよびフルブリッジ・コンバータ
●	プッシュプル・コンバータ
●	高電圧同期降圧コンバータ
●	2スイッチ・フォワード・コンバータ
●	アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータ
●	Class-Dオーディオ・アンプ

概　要
UCC27210およびUCC27211ドライバは、定評あるUCC27200

およびUCC27201 MOSFETドライバに基づきながら、いくつ
かの点で性能が大きく向上しています。ピーク出力プルアッ
プ/プルダウン電流がソース4A/シンク4Aへと増加し、プルダ
ウン/プルダウン抵抗が0.9Wに低下したことで、MOSFETのミ
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この資料は、Texas Instruments Incorporated（TI）が英文で記述した資料
を、皆様のご理解の一助として頂くために日本テキサス･インスツルメンツ

（日本TI）が英文から和文へ翻訳して作成したものです。
資料によっては正規英語版資料の更新に対応していないものがあります。
日本TIによる和文資料は、あくまでもTI正規英語版をご理解頂くための補
助的参考資料としてご使用下さい。
製品のご検討およびご採用にあたりましては必ず正規英語版の最新資料を
ご確認下さい。
TIおよび日本TIは、正規英語版にて更新の情報を提供しているにもかかわ
らず、更新以前の情報に基づいて発生した問題や障害等につきましては如
何なる責任も負いません。

SLUSAT7E　翻訳版

最新の英語版資料
http://www.ti.com/lit/gpn/ucc27211
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標準アプリケーション図

PowerPADは、テキサス･インスツルメンツの商標です。
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	 静電気放電対策

これらのデバイスは、限定的なESD（静電破壊）保護機能を内
蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対す
る静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせて
おくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。

ラー・プラトー通過時のスイッチング損失が最小限に抑えられ、
より大きなパワーMOSFETを駆動できます。入力構造では
–10V DCを直接処理できるようになったため、堅牢性が増し、
整流ダイオードなしでゲート駆動トランスに直接インターフェ
イスできます。また、入力は電源電圧に依存せず、最大20Vの
定格を持ちます。

UCC27210/1のスイッチング・ノード（HSピン）は最大–18Vを
処理できるため、寄生インダクタンスや浮遊容量によって生
じる固有の負電圧からハイサイド・チャネルを保護できます。
UCC27210（擬似CMOS入力）およびUCC27211（TTL入力）は、
ヒステリシスの拡大により、アナログまたはデジタルPWM
コントローラに高いノイズ耐性でインターフェイスできます。

ローサイドとハイサイドのゲート・ドライバが独立して制御さ
れ、それぞれのオン/オフ間に2nsでマッチングが行われます。

120V定格のブートストラップ・ダイオードを内蔵しているた
め、外部にディスクリート・ダイオードが不要です。ハイサイ
ド・ドライバとローサイド・ドライバの両方に低電圧誤動作防止

(1)

パッケージ・デバイス (1)

温度範囲：TA = TJ PowerPAD™入力互換性
SOIC-8 (D)(2) SON-8 (DRM)(3) SON-10 (DPR)(4)

SOIC-8 (DDA)(2)

Pseudo CMOS UCC27210D UCC27210DDA UCC27210DRM UCC27210DPR
–40°C～ 140°C

TTL UCC27211D UCC27211DDA UCC27211DRM UCC27211DPR
（1）これらの製品はPdNiAuの鉛（Pb）フリーおよびグリーン・リード仕上げでパッケージングされ、255°C～260°Cのピーク・リフロー温度で
 MSLレベル1に準拠し、鉛フリーまたはSn/Pb半田付けのいずれにも対応できます。  
（2）D（SOIC-8）およびDDA（Power Pad™ SOIC-8）パッケージは、テープ・リールで供給されます。
 リール当たり2,500個のご注文には、デバイス・タイプの末尾にRを付けてください（UCC27210ADR/UCC27211ADR）。  
（3）DRM（SON-8）パッケージは、リール当たり250個の小型リール（製番UCC27210ADRMT/UCC27211ADRMT）、
 またはリール当たり3,000個の大型リール（製番UCC27210ADRMR/UCC27211ADRMR）によって供給されます。  
（4）DPR（SON-10）パッケージは、リール当たり250個の小型リール（製番UCC27210ADPRT/UCC27211ADPRT）、
 またはリール当たり3,000個の大型リール（製番UCC27210ADPRR/UCC27211ADPRR）によって供給されます。  

製品情報

（SLUSAT7E）

機能が搭載され、対称的なオン/オフ動作を実現しながら、駆
動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力が強制的に
Lowになります。 

いずれのデバイスも、8ピンSOIC（D）、PowerPAD™ SOIC-8
（DDA）、4mm × 4mm SON-8（DRM）、SON-10（DPR）の各パッ
ケージで供給されます。



IMPORTANT NOTICE 


